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内容概要

内容提要
本书较系统地叙述了化合物半导体探测器的种类、性能和目前在各个领域
内的应用。
内容共分五章：第一章介绍化合物半导体和在室温下工作的化合物半
导体探测器；第二章介绍GaAs核辐射探测器的发展、现状、制备和性能；第三
章介绍CdTe核辐射探测器的发展、制备和性能，第四章介绍HgI2核辐射探测器
的制备与性能；第五章介绍化合物半导体探测器在能谱测量、核医学（医用探针、
骨密度仪等）、高能CT技术、剂量测量、核电站辐射安全监测、核废物处理、空
间物理学、天体物理学、x射线数字照相、Υ射线成像、采矿工业以及在粒子物
理学等学科中的应用。
本书内容比较系统全面，可供从事核辐射探测器研制的技
术人员、从事核医学工作的医务人员、从事天体物理学、剂量监测和核物理学研
究的研究人员和其它有关科技人员及大专院校有关专业的师生参考。
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